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Ukiad polprzewodnikowych stopni wzmacniajgco-powielajgcych
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Przedmiotem wynalazku jest uklad péilprzewod-
nikowych stopni wzmacniajgco-powielajacych prze-
znaczony do wytwarzania sygnaléw wielkiej cze-
stotliwo$ci §redniej mocy.

W znanych péiprzewodnikowych ukladach wzma-
cniajgco-powielajacych na zakres wielkich czestot-
liwosci, gdy szeroko§é pasma nie odgrywa zasad-
niczej roli, poszczegblne stopnie wzmacniajgco-po-
wielajace 1gczone sg poprzez dopasowujgce ele-
menty reaktancyjne lub separowane sa przy
pomocy ferrytowych elementéw izolujacych, to jest
izolatoréw i cyrkulatoréw posiadajacych ograniczo-
ng szeroko$¢ pasma i znaczne gabaryty.

Wada 1gczenia pblprzewodnikowych stopni wzma-
cniajgco-powielajacych poprzez dopasowujgce ele-
menty reaktancyjne jest wzajemne oddzialywanie
tych obwodéw utrudniajgce ich zestrojenie. W
przypadku natomiast stosowania ferrytowych ele-
mentéw izolacyjnych powiekszaja sie znacznie ga-
baryty pélprzewodnikowego ukladu wzmacniajgco-
powielajgcego.

Celem wynalazku bylo opracowanie ukladu péi-
przewodnikowych stopni wzmacniajaco-powielajg-
cych, ktéry nie mialby wyzej wymienionych wad
i niedogodnosci.

Cel ten zostal osiagniety w ukladzie, w ktérym
migdzy stopniem sterujgcym oraz stopniem stero-
wanym jest wlgczony tlumik rezystorowy o opor-
noéci wejSciowej i wyjsciowej lezacej w zakresie
50175 Q.
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Korzysei techniczne zastosowania wynalazku wy-
nikaja z powiekszenia szeroko§ci pasma ukladu
wzmacniajaco-powielajacego i jego stabilniejszej
pracy, dzigki wzajemnemu potaczeniu wyzej wy-
mienionych stopni poprzez tlumik rezystorowy.

Uklad péiprzewodnikowych stopni wzmacniajgco-
powielajacych wedlug wynalazku jest uwidocznio-
ny w przykladzie wykonania na rysunku, na kt6-
rym fig. 1 przedstawia schemat blokowo-ideowy
jednego rozwiazania tego ukladu z tlumikiem re-
zystorowym w konfiguracji ,n”’, natomiast fig 2
— drugie rozwigzanie powyzszego ukladu z tlumi-
kiem rezystorowym w konfiguracji ,,T”.

Jak pokazano na fig. 1 i fig. 2 uklad wedlug
wynalazku sklada sie ze stopni 1 i 3 o wspélnym
polaczeniu d, z ktérych stopien 1 jest stopniem
sterujacym a stopiei 3 jest stopniem sterowanym,
oraz z tlumika rezystorowego 2, rozdzielajacego te
stopnie, utworzonego z rezystoréw R1, R2 i R3.

W ukladzie ,,#” przedstawionym na fig. 1 punkt
a na wyjSciu obwodu dopasowujacego stopnia 1
polaczony jest wspélnie z koncami rezystoréw Rl
i R2, a punkt ¢ na wejSciu obwodu dopasowujace-
go stopnia 3 polgczony jest wspoOlnie z koricami
rezystor6w R1 i R3, przy wspblnym poiaczeniu do
masy drugich kotficow rezystor6w R2 i R3. W ukla-
dzie ,T” przedstawionym na fig. 2 ten sam punkt
a stopnia 1 polaczony jest z rezystorem RI1, punkt
¢ stopnia 3 z rezystorem R2, przy wsp6lnym po-
Igczeniu ze soba pierwszych konc6éw rezystoréw




R1, R2, R3, za§ drugi koniec rezystora R3 polgczo-
ny jest z masa.

Thumik rezystorowy 2 w ukladzie wedlug wy-
nalazku separuje stopnie: sterujacy i sterowany 1
i 8, ktérymi moga byé wzmacniacze tranzystorowe
mocy wielkiej czestotliwo$ci, powielacze tranzysto-
rowe, powielacze waraktorowe, powielacz tranzys-
torowy i waraktorowy, wzmacniacz tranzystorowy
mocy i powielacz tranzystorowy lub waraktorowy.
Thumienie tlumika rezystorowego zalezne jest od
wartoéci rezystoré6w R1, R2, R3 dobieranych w za-
lezno$ci od dysponowanego poziomu mocy stopnia
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sterujacego 1 i wymaganego poziomu mocy na wej- .

§ciu stopnia sterowanego 3 tak, aby opornosé wej-
§ciowa i wyjsciowa tlumika byla jednakowa w
zakresie opornosci od 50 do 75 Q.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad p6lprzewodnikowych stopni wzmacnia-
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jaco-powielajacych, skladajacy sie ze stopnia ste-
rujgcego oraz ze stopnia sterowanego, z tym, ze w
sklad obu tych stopni wchodza wzmacniacze i po-
wielacze wielkiej czestotliwoSci na tranzystorach

- i waraktorach, znamienny tym, ze pomiedzy wyj-

Scie sterujacego stopnia (1) i wejscie sterowanego
stopnia (3) wilaczony jest rezystorowy tlumik (2)
skladajacy sie z rezystorow (R1, R2, R3) w kon-
figuracji ,,n”. i

2. Uklad poéiprzewodnikowych stopni wzmacnia-
jaco-powielajacych, skladajacy sie ze stopnia ste-
rujgcego oraz ze stopnia sterowanego, z tym, Zze
w skiad obu tych stopni wchodza wzmacniacze
i powielacze wielkiej czestotliwo$Sci na tranzysto-
rach i waraktorach, znamienny tym, Ze pomiedzy
wyjscie sterujgcego stopnia (1) i wejscie sterowa-
nego stopnia (3) wigczony jest rezystorowy tlumik
(2) skladajacy sie z rezystoréw (R1, R2, R3) w
konfliguracji ,,T”.
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